KI532A

Sensor capacitivo
KIE4150NCPKG/US/I0/3D
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Caracteristicas do produto

‘

Concecéo elétrica PNP
Funcéo de saida complementar
Alcance de deteccao [mm] 3...26
Interface de comunicacao 1O-Link
Invélucro tipo roscado
Dimensbes [mm] M30x 1,5/L =150
Tensdo de funcionamento \Y| 10...30 DC
Tensﬁo nominal de V] 60
isolamento

Consumo de corrente [mA] <22

Classe de protecéo 1l

Protec¢édo contra inversao de

polaridade sim
Tempo de atraso a ligar max. [ms] 300
Principio de medicao capacitivo

Concecao elétrica PNP
Funcéo de saida complementar
Queda de tensdo max. da V] o5
saida de comutagdo DC '
Corrente residual max. [mA] 0,1
Corrente nominal [mA]

permanente da saida de 200

comutacéo DC

Corrente nominal de tempo  [mA]

curto da saida de comutagéo 200
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Sensor capacitivo
KIE4150NCPKG/US/I0/3D

Frequéncia de comutacdo [Hz]

DC 10
Protecado contra curto-circuito sim
Tipo de_ prqtegao contra por impulso
curto-circuito
Prote¢édo contra sobrecarga sim
Zona de detecao
Alcance de deteccao [mm] 3...26
Distancia de comutagéo .

S sim
ajustavel
Distancia real de comutacdao [mm] 15 + 10 %
Sr
Precisadoldesvios
Histerese [% de Sr] 1...15
Desvio do ponto de
comutagéo -20...20

[% de Sr]

Interface de comunicacao 10-Link
Tipo de transferéncia COM2 (38,4 kBaud)
Reviséo 10-Link 1.1
Padréo SDCI IEC 61131-9
Perfil Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification
Modo SIO sim
Tipo de porta master A
necessaria
Tempo min. de ciclo do [ms] 20
processo
Funcdes 10-Link (aciclico) Marcacéo especifica da aplicagdo; Contador de horas de funcionamento;

PNP / NPN (parametrierbar); Ajuste do ponto de comutagao; Histerese

Condicdes de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -20...60
Protecao IP 65; IP 67
Testes/aprovacoes
Marcagéo ATEX Q I1 3D Ex tc [IC T90°C Dc X
CEM EN 61000-4-2 ESD kv /8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiada 3 V/m (80...2000 MHz)
EN 61000-4-4 Burst 2 kv
EN 61000-4-6 HF conduzida 3V 0,15...80 MHz
EN 55011 classe B
IEC 60255-5 1 kV linha a linha, Ri: 500 Ohm
Resisténcia a vibragbes EN 60068-2-6 Fc 10...55 Hz 1 mm de amplitude, periodo

de oscilag@o 5 min., 30 min. por eixo em
ressonéancia ou 55 Hz

Resisténcia a choques EN 60068-2-27 Ea 30 g 6 choques / 11 ms meio seno (X, Y, z)
MTTF [anos] 623
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Dados mecanicos

Peso [a] 149,2

Invélucro tipo roscado

Montagem ndo embutido

DimensGes [mm] M30x1,5/L =150
Designacéo da rosca M30 x 1,5

Materiais involucro: PA; potenciometro: LCP; PBT

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador estado de comutagéo 1 x LED, amarelo
Acessorios

Items fornecidos porcas de fixacéo: 2
Quantidade da embalagem 1 pecas

conexao elétrica

Conexao
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Conexao: 1 x M12; Corpo moldado: aluminio
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